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Уважаемые коллеги! 
 

Благодарим Вас за проявленный интерес к Четвертой российской конференции «Графен: 

молекула и 2D кристалл» и желание принять участие в её работе. Конференция проходит в 

научно-образовательном центре города Новосибирска – Академгородке. Мероприятие 

посвящено актуальным направлениям исследований и разработок в области углеродных и 

низкоразмерных материалов.  

Проведение конференции поможет координации усилий ученых в решении современных 

проблем материаловедения и привлечению молодых исследователей для решения актуальных 

научных задач. 

Оргкомитет выражает особую благодарность НГУ, Центру компетенций НТИ 

«Моделирование и разработка новых функциональных материалов с заданными свойствами», 

компаниям «Диаэм», «НТ-МДТ Спектрум Инструментс» и корпорации “Графеновая Долина" за 

финансовую поддержку и журналам Аналитика, Наноиндустрия и РЭНСИТ за информационную 

поддержку. 

Искренне надеемся, что пребывание в Новосибирском Академгородке и в стенах 

Новосибирского государственного университета оставит множество положительных эмоций и 

приятных впечатлений! 

 

Оргкомитет Конференции 
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Ограничение сверхскользскости: влияние релаксации структуры и наличия 

атомных дефектов на примере повернутых слоев графена 

А.М. Попов1, А.С. Минкин2, И.В. Лебедева3, А.А. Книжник4, С.А. Вырко5,  
Н.А. Поклонский5, Ю.Е. Лозовик1 

1Институт спектроскопии Российской академии наук, Физическая ул. 5,  
Троицк, Москва, Россия 

2Институт прикладной математики им М.В.Келдыша Российской академии наук, 

Миусская пл. 4, Москва, Россия 
3CIC nanoGUNE BRTA, San Sebastián 20018, Spain 

4ООО "Кинтех Лаб", 3-я Хорошевская ул. 12, Москва, Россия 
5Белорусский государственный университет, пр-т Независимости 4, Минск, Беларусь 

popov-isan@mail.ru 

DOI: 10.26902/Graphene-23-126 

Явление структурной сверхскользскости [1] (сверхнизкого трения между твердыми 

поверхностями) важно для понимания атомистических механизмов трения. Несмотря на 

ряд исследований структурной сверхскользскости, см. обзор [2], мало внимания было 

уделено рассмотрению возможных причин ограничения макроскопической 

сверхскользскости. В данной работе поверхность потенциальной энергии (ППЭ), то есть 

зависимость энергии взаимодействия между слоями от координат, описывающих их 

относительное смещение, рассчитана с использованием классического потенциала и метода 

функционала плотности для набора соизмеримых структур муара идеального бислоя 

графена и в случае наличия вакансий в одном из слоев, соответственно. Обнаружено что 

для всех рассмотренных идеальных структур муара ППЭ, которая определяется 

симметрией системы, может быть аппроксимирована первой гармоникой разложения 

Фурье с точностью в пределах 1 %, подтверждая универсальное правило для 

сонаправленных слоев 2D-материалов [3]. Учет релаксации структуры слоев, а также 

наличие вакансий приводят к увеличению амплитуды неровностей ППЭ и, следовательно, 

статического трения на порядки величины. Таким образом, атомные дефекты и релаксация 

структуры могут быть причиной ограничения сверхскользскости. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 23-42-10010, 

https://rscf.ru/project/23-42-10010/) и БРФФИ (грант № Ф23РНФ-049). 
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